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5 П/П МОДУЛИ И МИКРОСБОРКИ

СИЛОВЫЕ IGBT МОДУЛИ

Mitsubishi Electric выпускает широкую гамму IGBT модулей в диапазоне токов от 
15 до 1000 А и с рабочим напряжением от 250 до 1400 В. Модули выпускаются оди-
ночными, трехфазными полумостовыми, трехфазными мостовыми (с тормозным 
транзистором и без него, с тормозным транзистором и дополнительными элемен-
тами), одиночными тормозными транзисторами.
Особого успеха фирма добилась в разработке и производстве интеллектуальных 
IGBT модулей для электропривода двигателей постоянного и переменного тока. 
Все модули отличает высокий технический уровень и оптимальное соотношение 
цена/качество.
Область применения:
• цепи преобразователей напряжений: конвертеры и инверторы;
• устройства управления приводами электродвигателей: сервоприводы, роботы, 

инверторы с переменным напряжением и частоты (VWF);
• источники бесперебойного питания: UPS, преобразователи CVCF, импульсные 

источники питания, индукционные нагреватели, медицинское оборудование;
• исполнительные устройства промышленной автоматики.
IGBT МОДУЛИ
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1. Силовой IGBT-модуль
2. Ток коллектора, А
3. Схема соединения 

H – один транзистор 
D – два транзистора 
B – четыре транзистора 
T – шесть транзисторов (3-фазный мост) 
E3 – с тормозным транзистором 
MD – 3-фазный мост с тормозным транзистором  
и 3-фазный диодный мост 
MD1 – 3-фазный мост и 3-фазный диодный мост 
MD3– 6 транзисторов и однофаз. диодный мост

4. Тип корпуса
5. Напряжение коллектор-эмиттер (х50), В
6. Технология производства 

Н – третье поколение
F – «trench» затвор четвертое поколение
NF – пятое поколение («trench»)
КА – индустриальные модули 1700 В

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ТИПЫ ВНУТРЕННИХ СХЕМ
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 СИЛОВЫЕ IGBT МОДУЛИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ IGBT МОДУЛИ
Интеллектуальные силовые IGBT-модули имеют высокую степень интеграции
благодаря наличию следующих встроенных функций: 
• защита по току;
• защита от короткого замыкания;
• защита от пониженного напряжения;
• защита по температуре;
• тормозной транзистор;
• защита от замыкания положительного  

и отрицательного выхода.
Область применения: управление приводами электродвигателей, cервоприводы.

1. Интеллектуальный IGBT-модуль (IPM)
2. Ток коллектора, А
3. Схема соединения 
 H – один транзистор 
 D – два транзистора 
 C – шесть тразисторов (3-фазный мост) 
 R – 3-фазный мост с транзистором торможения
4. Наименование серии
5. Индекс разработки
6. Напряжение коллектор-эмиттер (х10), В

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
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* Модули с тормозным транзистором

Напряжение 
к-э, В

Мощность мотора, кВт
Рис.
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Для систем управления маломощными двигателями от 0.1 до 2.2 кВт специально разработана серия высокофункциональных  
IGBT-модулей (AS IPM), которые сочетают силовые, защитные и управляющие функции в одной корпусе. Оптимизация эффектив-
ности всей управляющей системы была достигнута благодаря интеграции специальных функций, используемых в конкретных при-
ложениях.
Область применения:
• 0.1 кВт – 2.2 кВт трехфазные инверторы и другие системы управления электромоторами в сетях 220 В;
•  экономичный привод различных типов электродвигателей в устройствах промышленного применения (380 В x 3ф);
•  бесшумный и энергосберегающий привод электродвигателей бытовой техники (220 В) (кондиционеры, ручной электроинстру-

мент, стиральные машины и т.д.).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ IGBTМОДУЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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